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(54) PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT NỀN THỦY TINH VÀ PHƯƠNG PHÁP SẢN 
XUẤT ĐĨA TỪ

(57)  Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất nền thủy tinh chứa lỗ mở bao gồm các 
bước tạo nên phần chu vi trong và phần chu vi ngoài mà được bức xạ băng chùm tia laze 
dọc theo các vòng tròn về cơ bản đồng tâm tại bề mặt của phôi thủy tinh mà nền thủy tinh 
được thu nhận từ đó, tách phần ở phía trong của phần chu vi ngoài của phôi thủy tinh và 
phần ở phía ngoài của phần chu vi ngoài khỏi nhau bằng cách gia nhiệt phần ở phía ngoài 
của phần chu vi ngoài để gây ra giãn nở nhiệt của phần ở phía ngoài của phần chu vi ngoài 
tương đối so với phần ở phía trong của phần chu vi ngoài và tạo nên khe hở trong phần chu 
vi ngoài, và tách phần ở phía trong của phần chu vi trong của phôi thủy tinh và phần ở phía 
ngoài của phần chu vi trong khỏi nhau bằng cách gia nhiệt phần ở phía ngoài của phần chu 
vi trong để gây ra giãn nở nhiệt tương đối của phần ở phía ngoài của phần chu vi trong và 
tạo nên khe hở trong phần chu vi trong.
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